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Asignatura 44465 MICROELECTRONICA
Grupo 1

TEMA 1.- TEORIA DEL TRANSISTOR MOS.

TEMA 2.- LA FAMILIA LOGICA CMOS.

TEMA 3.- PROCESOS DE FABRICACION.

TEMA 4.- DISENO TECNOLOGICO.

TEMA 5.- CARACTERIZACION DE CIRCUITOS Y ESTIMACION DE PRESTACIONES.
TEMA 6.- DISENO BASICO EN TECNOLOGIA CMOS.

TEMA 7.- METODOLOGIA DE DISENO CMOS.

TEMA 8.- TEST DE CIRCUITOS INTEGRADOS.

« Introducir conceptos basicos de disefio de circuitos integrados CMOS-VLSI.
« Estudiar someramente el proceso de fabricacién de dichos dispositivos.

« Desarrollar técnicas de caracterizacion de circuitos.

« Estudiar los conceptos basicos de los métodos de disefio CMOS.

« Introducir el proceso de realizacién de test en circuitos integrados.

« Iniciar el autoaprendizaje.

* Mejorar la expresion oral.
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La calificacion de la asignatura consta de cuatro partes:

« Una prueba escrita en la convocatoria ordinaria y otra en la convocatoria extraordinaria, que se evaluaran sobre 7
puntos.

« Practicas realizadas en el laboratorio, que se evaluaran sobre 1 punto.

« Trabajo realizado en los grupos y exposicién en clase, que se evaluara sobre 1 punto.

« Entregables realizados en clase, que se evaluaran sobre 1 punto.
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